
Технические параметры

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 1000

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 1000

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 8

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 300

Максимальный обратный ток,мкА 10

Максимальное прямое напряжение,В 1

при Iпр.,А 3

Рабочая температура,С -55…+125

Способ монтажа в отверстие

Корпус kbu

Количество фаз 1

Вес, г 8

https://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges?x.1140=myK
https://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges?x.1142=YGa
https://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges?x.1151=BSr
https://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges?x.1152=y4g
https://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges?x.1540=UbJ

